Aislador Universal
de 3 vias :
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Aislador Universal de senales de Proceso

D Configurable en la entrada y en la salida.

Entradas: 0/10V, 0 - 4/20mA, Potenciometro, 0/60mV } \——’U\—\éﬂ
BIPOLARES +/-10V, +/-20mA ..
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Especiales: Disponemos de otras escalas. conf 9 ce e %) Y

ALTA TENSION DC, ALTA IDC

@on
AISLADOR UNIVERSAL AUxx0

D Excitacion a transductores pasivos 4/20mA.

Protegido mediante limitacion de corriente de salida

ENTRADA SALIDA AMBIENTALES

- Impedancia de entrada (¥ 100 Kohm. |- Resistencia de carga (¥ min. 1 Kohm. [tajg trabajo 10/ +60 °C
- Sefial maxima © 30V - Limitacion de salida@® 13,5V | T2 de almacenamiento  -40 / +80 °C
- Impedancia de entrada (D 50 ohm. |- Resistencia de carga (D) max. 600 ohm. | Coeficiente de T® 50 ppm / °C
- Sefial maxima ® S0mA | |- Limitacion de salida® 23 mA | Tiempo de calentamiento 5 minutos

- Excitacion de captador 15V/20 mA

CARACTERISTICAS TECNICAS CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Compatibilidad electromagnética Directiva 2004 / 108 / CE

- Aislamiento galvanico en 3 vias 3.000 V
Baja tensio b. industriales. Directiva 73 /23 / ECC
- Tension de alimentacion 24 VDC (21... 30V) aja fension para amb. Indusiriales.  LAreCiv
. Emisiones electromagnéticas Norma UNE-EN 50081-2
- Consumo maximo 50 mA
- Méximo error global <0.1% Inmunidad electromagnética Norma UNE-EN 50082-2
- Acceso exterior de ajuste SPAN y CERO. (+/- 5% multivuelta) et i Ge spasionsles. Dlleaile 2l s
- Tiempo de respuesta tipico 50msg nnn .I. ME "“" A
- Tiempo de respuesta minimo 2msg c c " c c s
Proteccion: IP 20
nIMENS“'“Es [mm] Cable conexion: <2,5mm, 12 AWG
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